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U 108 D

Technische Charakteristik

Verwendung

Der integrierte MOS-Schaltkreis im 22poligen DIL-Plastgehiuse enthilt
2 J-K-Flip-Flop mit je 2 j- und 2 k-Eingingen fiir negative Logik, bestehend
aus MOS-Feldeffekttransistoren vom p-Kanal-Anreicherungstyp.

Der Schaltkreis arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip. Nach dem H—L-Uberr
gang des Taktimpulses erfolgt die Ubernahme der Information in den Flip-
Flop-Zwischenspeicher, wenn der entsprechende Vorbereitungseingang j oder
k auf I, liegt. Nach dem LH-Ubergang des Taktimpulses wird die Informa-
tion in das Ausgangs-Flip-Flop tibernommen. Das Flip-Flop ist durch die
Einginge r und s von aullen voreinstellbar. '

L —Signal an s setzt den Ausgang a auf L.

L —Signal an r setzt den negierten Ausgang a auf L.
Die Einginge sind mit integrierten Gateschutzdioden versehen.

Masse: ca.4g

Geometrische Abmessungen (MagBbild, Bauform): Bauform nach
TGL 26713 s. S. 137 87/3.30/5 &

Konstruktiver Aufbau: Unipolarer p~-Kanal-MOS-Feldeffekttransistor-Halb-
leiterschaltkreis mit 2 x 11 AnschluBkontakten im 2,5 mm Rastermaf fiir den
Einsatz in gedruckten Schaltungen.

Lieferform: geordnet in Stiilp- bzw. Schiebeschachteln

MaBnahmen zur Sicherung der Funktionstiichtigkeit:
Einbau- und Létvorschriften s. S. 137 87/3.30/1

Einbaulage: beliebig

Anwendungstechnologien und Behandlungsvorschriften:
Einbau- und Lstvorschriften s. S. 187 87/3.30/1

Funktionstabelle AnschluBbelegung und log. Schaltbild
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Betriebsspannungen: . 41 Dynamische Kennwerte bei 9, = 25°C
riebssp & —Uy =21V T,V ‘ : ,
U,=13V + 0,56 v Kenngrie Kurz- MeBbedin- o )
2= — 1,5 zeichen gungen min. typ. max. Einheit
i i #q = 25°C
Statische Kennwerte bei a Einschalt- tom ] 00 s
verzégerungszeit A 1 siehe MeBschal-
Kenngroéfle Kurz- MeBbedin- _ tung zur Bestim-
zeichen gungen min. typ. max. Einheit ?uss_fhalt , o I mung von tor
erzigerungszeit und tog — a50 — s
; —I —Uer =25V — — — uA = '
Eingangsreststrom ‘ L =25 “ Stérkapazitiit Cor AUst = 17V .
Ausgangs- —Uas —Uen 22V 10 — — v f=30KkHz — — 25 pF
spannung L, —Uer =9V Ci == 20 pF
Rr -=100kQ ' ;
Ausgangs- —Uanr U <2V - —_ 1 v Grenzwerte bei 8z =0..+70°C
spannung H —U.r 29V
Ry =100kQ Kurz- MeBbedin- max. Wert _
Ausgangs- —VUaL —Uenr =2V 5 — — v - Kenngrofie zeichen gungen bzw. Bereich Einheit
— =9V -
Zpe’?%%‘f:sgu{;l g Uer 2. Betriebsspannung. U,, U, —31 bis +0,3 v
mit + 1 mA Eingangsspannung Ue’ —25 bis +0,3 v
Ausgangs- S y g —Uey <2V . 3 v ‘ fiir Einginge jund k . )
spannung H : —Uer =9V Eingangsspannung Ue —31bis +0,3 v
bei Belastung fiir Eingéinger, s, cp ’
mit—1 mA Eingangsspitzen- Uenr t/r=1:10 —31 v
Mittlere —I1 —Uer =13V, — 7 — mA spannung tpmax =1 us
Strom- t/T =T0:2 I ) . .
aufnahme t : 250 kHz mpuls- eM +2 mA
. . I : _ 3 — mA - spitzenstrom
Mittlere e Lastkapazitiit oL 10 nF
aufnahme Betriebsumgebungs- Dq 0 bis +70 °oC
Eingangs- Ce(r,8) —U0, =0V — — 10 pF temperatur
kapazitit fiir Celj,k) —U, =0V~ — — 6 pF . Lagerungs- D5 —55 bis 125 °C
Signaleinginge Mefispan- temperatur :
. C nung = 0,2V
Eingangs- p f=0,5..2 MHz — — 5 pF
kapazitat flir
Takteinginge
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MeBschaltung zur Bestimmung von ton und tof

Impulsdiagramm
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| - Wihrend der Bereitstell-
N zeit t» und der Nachwirk-

zeit tn zeigt das J-K-Flip-
Flop undefinierteg
Verhalten

(Fiir die Priifung des ersten Flip-Flop gelten die ersten AnschluBnummern.
Fiir die Priifung des zweiten Flip-Flop gelten die zweiten Anschlufnummern).
Die Anschaltung des Eingangssignals an cp und die Priifung von fton und
togf an den Ausgingen erfolgt nach folgendem Plan fir dynamischen Funk-
tionstest: g

ranB;sanB;jjana;j;ana
cpan ue ; ky anajkgana

Schritt  cp a a
1 L H L Upgr ist der Spannungssprung
2 Urg tof ton “yon 0 Volt auf Uer
3 UrL L H
4 Urg lon tof Upy ist der Spannungssprung
5 UpL H L von Uer auf 0 Volt

Eingangswiderstand des Oszillografen: Re=1MQ

Ausgangslastkapazitit (einschlieflich
Eingangskapazitit des Oszillografen): Cr = 60 pF

Eingangssignal: f = 250 kHz
—TUer =13V (-U; =27V;-Uy=13V)
tig =150ns | . N
tpr  —300ms | gemessen zwischen —2 V und —9V
k/fr =1:2°
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